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1 fe N LN HER RZETI W E HIURSRAPS
200mV 190. OmV 188.9~191. 1mV 190. 1mV Hik
20V 19. 00V + (0. 5%+1) 18.89~19. 11V 19. 00V Hi%
e 200V 190. 0V 188.9~191. 1V 189. 9V HH%
1000V 1000V + (0. 8%+2) 990~1010V 1001V Hi%
2V 1. 900V/50Hz 1.882~1.918V 1. 899V HH%
20V 1. 900V/60Hz + (0. 8%+3) 18.82~19. 18V 18. 98V ai&
o 200V 190. 0V/400Hz 188.2~191. 8V 189. 8V Hi&
750V 750V/1KHz + (1. 2%+3) 738~762V 751V EH
2mA 1. 900mA 1.884~1. 916mA 1. 899mA Etg
20mA 19. 00mA 18. 84~19. 16mA 18. 99mA Etg
200mA 190. OmA + (1. 5%+1) 187.0~193. OmA 190. 1mA ai&
20A 10. 00A + (2%+5) 9. 75~10. 25A 10. 024 ai&
2mA 1. 9mA + (1%+3) 1.878~1. 922mA 1. 896mA ai&
ACA 200mA 190. OmA + (1. 8%+3) 186. 3~193. 7mA 189. 5mA ai&
20A 10. 00A + (3%+5) 9. 65~10. 35A 10. 03A ik
200Q 190. 0Q + (0. 8%+3) 188.2~191.8Q 190. 0Q G
2kQ 1. 900kQ 1. 884~1.916kQ 1. 899KQ ik
20kQ 19. 00kQ + (0. 8%+1) 18. 84~19. 16kQ 18. 97KQ ai
! 2MQ 1. 900MQ 1. 884~1.916MQ 1. 899MQ HH%
20MQ 19. 00MQ + (1%+2) 18.79~19. 21MQ 18. 92MQ G
200MQ 190. OMQ + [5% (3%-10) +10] | 179. 5~200. 5MQ BLOL 189. 2MQ G
NPN 0~1000 567 “i%
hFE 1000
PNP 0~1000 625 s
—RE 1E [ TIN4004 0.5~0.8V 0.6V s
_— 10Q K K 3 Gk
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2nF 1.9nF 1.821~1.979n xﬁ\qﬂlﬁigﬁﬁ\% \ aik
+ (4%+3) \Q,é‘
A 200nF 190nF 182.1~197. iy 189.6nF £\ O
100p F 100u F + (5%+4) 94. 6~105. z@*& L‘\/&%. Byin E"Ly s
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